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Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню механізмів струмопереносу в омічних контактах Au-Ti-Pd2Si-n-Si з
великою густиною структурних дефектів на межі контактоутворення і дослідженню зростаючої
температурної залежності питомого контактного опору з підвищенням температури вимірювання, а також
омічних контактів Au-Ti-Pd2Si-n+-n-Si. Така залежність пояснюється механізмом протікання струму через
металеві шунти, суміщені з дислокаціями, або механізмом формування омічного контакту до кремнію,
зумовленим наявністю на межі поділу n+-n-Si збагачуючого вигину зон. Визначено технологічні фактори,
котрі зумовлюють формування високої густини дислокацій в приконтактній області n-Si, що призводить до
виникнення металевої провідності в омічному контакті.

2. The thesis deals with investigation of mechanisms of current flow in ohmic contacts to Au-Ti-Pd2Si-n-Si with
high density of structural defects at the interface of metal - Si and study of growing temperature dependence of



contact resistivity as temperature increases as well as ohmic contacts to Au-Ti-Pd2Si-n+-n-Si. The above
dependence is due to the mechanism of current flow through the metal shunts associated with dislocations or the
mechanism of formation of ohmic contact to silicon owing to presence of an accumulation band bending at the n+-
n-Si boundary, with allowance made for predominance of contact resistance of the high-resistant n-Si layer over
that related to thermal-field current flow through the metal-Si barrier. Various methods of preparation and
treatment of ohmic contacts to n-Si were applied in the course of investigations. The technological factors were
determined that led to high dislocation density in the n-Si near - contact region, thus resulting in appearance of
metal-type conduction in ohmic contacts.
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